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1 Introducao
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As ceramicas semicondutoras sao materiais com
grande aplicacao e interesse em engenharia,
podendo ser encontrados em produtos como
memorias de computadores, dispositivos eletro-
opticos, telas de LCD. Entre outras aplicagcdes em
muitos casos, eles séo utilizados na forma de filmes
filnos, com espessura situada entre poucos
nandmetros até alguns microOmetros, onde se busca
associar suas caracteristicas elétricas com a

transparéncia a luz visivel.
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Filmes finos de Oxido de estanho
(SnO) tém se mostrado um material g _
tecnoldgico bastante versatil devido a i 0 -
sua capacidade condutora, grande

transparéncia na regiao do espectro
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Max: 37.34 Min: 29.12
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Fig 2:Andlise térmica do filme de SnO:F, 1ml e 2ml respectivamente

visivel e a sua boa estabilidade
guimica . Podem ser utilizado em
células solares, Telas de Utilizando-se a andlise térmica pode-se estimar a temperatura dos filmes,
monitor(flat), como sensores de gas, guando submetido a uma diferenca de potencial . Podendo-se
Sflelgas SO TINCINE I e =ims > estimar a potencia térmica dissipada para filmes de SnO:F
(TCO), espelhos de calor entre
outros usos. Diferenca 4,0 6,0 10,0 19,0 20,0 25,0 30
- - de
2 Objetivo sotencial
(v)
O estudo tem como objetivo o desenvolvimento e aprimoramento de um Corrente 0,01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08
filme transparente e condutor de Oxido de Estanho dopado com Fluor (i)
(SnO2:F) , tendo a maior capacidade possivel de dissipacao de energia
Poténcia 0,04 0,12 0,3 0,6 1,2 1,75 2,4

térmica por efeito joule .

(w)

Tabela 1: Dados referentes do filme depositado com 1ml de solucao precursora depositada

_ Diferenca 4,1 6,0 10,0 15,1 18,0 25,0 30,0
3 Procedimento de
N ' potencial
Utilizou-se como precursores cloreto de estanho dihidratado. Como (v)
solvente, foi utilizado agua deionizada com alcool etilico. Foi adicionado Corrente 0,01 0,05 0,08 0,12 0,15 0,21 0,29
fluoreto de amonio como dopante na concentracao 20%. As solucdes foram 1)
Poténcia 0,041 0,3 0,8 1,812 2,7 5,25 8,7

depositadas em substrato de vidro sodo-calcico previamente limpo, aquecido
na temperatura de 400°C, mantendo-se a distancia entre o substrato e o
aerografo fixa em 150mm.Parametros 6timos para a formacao de filmes
densos de oOxido de estanho.Foi também variado o volume depositado de
solucao, usando-se volumes de 1,0ml, 2,0ml e 3,0ml. Os filmes assim
formados tiveram suas espessuras avaliadas através de elipsometria, e sua
cristalinidade pela técnica de difracéo de raio x.

(w)

Tabela 2: Dados referentes do filme depositado com 2ml de solucao precursora depositada

Enio

Snd-F

Solucao
precursora

kol

Ar pressurizado
| 0,2 Kgf/cm?

Aspersor 5 25 45 65
Fig 3:Difratogramas de SnO e SnO:F.
Aerosol \
Substrato Por meio de analise de difracao de raio x foi encontrada a fase esperada

de Oxido de estanho ( Cassiterita).
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Utilizando a técnica de elipsometria pode-se mensurar a espessura do
filme depositado, que para 2,0ml de solucao foi de 180nm .

Fig 1. Esquema do equipamento utilizado.
Temperatura de deposicéo

400 °C ~
5 Conclusoes
Concentracdo de Sn na solucao (mol . |1) 0,96
Volume de solucdo precursora depositada (ml) 1.0: 2.0 Foi possivel obter a partir da técnica de spray-pirolise,, filmes transparentes

de oOxido de estanho dopado com potencial de uso como camada para
aguecimento.A camada transparente obtida teve valores de potencia baixos
,mas que podem ser otimizados com o0 aumento de solucao depositada.

4 Resultados e discussao

Os filmes formados a partir de 1ml de solucdo se apresentaram com maior
homogeneidade , o que se refletiu em uma maior homogeneidade em seu
aquecimento. Nota-se maior transparéncia do mesmos e nao foi verificado o
fendbmeno de iridescéncia nessa amostra.Os filmes formados a partir de 2ml
de solucao apresentaram maior potencia dissipada por area, mas em
contrapartida nota-se nessas amostra o fenomeno de iridescéncia e menor
homogeneidade do filme.
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